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5 Rezultatul consta in marirea sensibilitatii sesi-
zorului §i receptarea selectiva a vaporilor de apa si
a diferitelor gaze.
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Inventia se referd la un procedeu de confec-

tionare a sesizorului cu un strat de fullereni Cep
rezistent in mediu corosiv, destinat determinarii
concentratiei vaporilor de apa si a gazelor.

Esenta inventiei constd in aceea ca procedeul
include depunerea pe suprafata unui dielectric a 10
stratului de semiconductor din fullereni Cg, pe care
apoi sunt depusi doi electrozi, care sunt executati
cu o configuratie avand lungimea hotarului de
separare dintre ei de 2-3 ori mai mare decat lungi-
mea unei laturi a sesizorului. 15
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Descriere:

Inventia se referd la un procedeu de confectionare a sesizorului cu un strat de fullereni Ceo
rezistent in mediu corosiv, destinat determindrii concentratiei vaporilor de apa si a gazelor.

Este cunoscut procedeul de confectionare a sesizorului de umiditate a aerului care include
urmatoarele etape: pe suprafata unui izolator prin metoda evaporirii termice se depune un electrod, pe
suprafata cdruia se depune un strat de semiconductor As,S; care este acoperit cu un electrod
transparent pentru vaporii de apa [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in aceea cd pentru a ajunge la stratul de semiconductor
As,S; vaporii de api trec prin electrodul transparent, fapt care madreste inertitatea sesizorului si duce
la micgorarea sensibilitatii. In urma contactului direct cu atmosfera straturile de As,S; suferii
schimbari, ce duc la instabilitatea parametrilor tehnici.

Mai este cunoscut procedeul de confectionare a sesizorului de umiditate care include depunerea
pe suprafata unui dielectric a stratului sensibil la umiditate, pe care apoi sunt depusi doi electrozi [2].
Insd si acest procedeu prezintd un dezavantaj datoriti suprafetei mari de contact a stratului cu
atmosfera, ceea ce conduce la fluctuatii esentiale ale sensibilitatii.

Problema pe care o rezolvd prezenta inventie constd in posibilitatea maririi sensibilitdtii
sesizorului si a receptirii selective a vaporilor de apd si a diferitelor gaze.

Procedeul, conform inventiei, inldturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea cd include
depunerea pe suprafata unui dielectric a unui strat de semiconductor sensibil la vapori de apd, pe care
apoi sunt depusi doi electrozi. In calitate de strat semiconductor sensibil la vapori de apa si gaze se
depune un strat de fullereni Cgg, iar electrozii sunt executati cu o configuratie avdnd lungimea
hotarului de separare dintre ei de 2-3 ori mai mare decit lungimea unei laturi a sesizorului.

Rezultatul inventiei consta in mdrirea sensibilititii sesizorului §i receptarea selectivd a vaporilor
de apd si a diferitelor gaze.

Rezultatul este conditionat de faptul cd utilizarea stratului de fullereni Cqy duce la mdrirea
sensibilitdtii, iar configuratia si distanta dintre electrozi conduc la majorarea sensibilititii selective a
sesizorului. Pentru obtinerea sensibilititii necesare electrozii au o astfel de configuratie incat
lungimea hotarului de separare dintre ei pe stratul de fullereni Cg sd fie maxima. Pentru obtinerea
contactului electric intre electrozi si stratul de fullereni Cg structura este supusd prelucrérii termice in
vid la temperatura de 473 K timp de 30 min. Distanta dintre electrozi si lungimea hotarului de
separare sunt determinate de limitele de sensibilitate si domeniul de utilizare a sesizorului:
determinarea concentratiei vaporilor de apa sau a gazelor respective.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1, 2, care reprezinta:

- fig. 1, vederea frontald a sesizorului;

- fig. 2, vederea de sus a sesizorului.

Sesizorul pentru determinarea concentratiei compusilor in stare gazoasa constd dintr-un dielectric
1 pe care este depus stratul 2 de fullereni Cqp, pe suprafata ciruia sunt depusi doi electrozi 3. in fig. 2
este prezentat conturul electrozilor.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe un suport de cuart cu dimensiunile 12x12x1 mm se depune un strat de fullereni Cg cu
grosimea 1 p, si doi electrozi din aluminiu cu grosimea 0,2+0,4 p, distanta dintre ei fiind de 1 mm si
lungimea hotarului de separare a electrozilor de 40 mm. Pentru obtinerea contactului electric intre
electrozi si stratul de fullereni Cq structura este supusd prelucrdrii termice in vid la temperatura de
473 K timp de 30 min. La un astfel de sesizor la variatia umiditdtii intre 0+100% rezistivitatea se
modificd cu patru ordine de méarime.
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(57) Revendicare:
Procedeu de confectionare a sesizorului pentru determinarea concentratiei compusilor in

stare gazoasd, ce include depunerea pe suprafata unui dielectric a unui strat de semiconductor, pe care
apoi sunt depusi doi electrozi, caracterizat prin aceea ci in calitate de strat semiconductor se depune
un strat de fullereni Ceo, iar electrozii sunt executati cu o configuratie avand lungimea hotarului de
separare dintre ei de 2-3 ori mai mare decit lungimea unei laturi a sesizorului.
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